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Invenţia se referă la tehnologia de obţinere a materialelor termoelectrice pe bază de bismut cu factor de putere înalt şi 

poate fi utilizată la obţinerea energiei termoelectrice în condiţii extremale. 

Materialul termoelectric pe bază de bismut, conform invenţiei, este obţinut prin introducerea în aliajul de Bi0,94Sb0,06 

prin sinteză termică a 0,001%at. Te şi este executat prin metoda Ulitovskii în formă de microfir în izolaţie de sticlă. 
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